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Deney 1: Cihaz Kullanimi, Lehimleme
Teknigi ve Diyot Karakteristikleri



Cihaz Kullanimi

Lehimleme

Karakteristikleri




Laboratuvarda Kullanilan Cihazlar
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DC Guc Kaynagi Kullanimi
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Sinyal Jeneratoru
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inyal Jeneratoru
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Osiloskop Olciim Alma
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Osiloskop Olciim Alma




Osiloskop X-Y Modu
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Breadboard kullanimi
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Lehimleme Teknigi

* Lehimlenecek bolge havya ile 1sitilir. 6}3

* Isitilan bolgeye lehim tutulur ve lehim -
iletken bolgeyi kaplar.

Havya Lehim Teli

* Lehim sogudugunda islem tamamlanmis
olur.

L.ehim Pastasi




Diyot

» Diyot, yalnizca bir yonde akim geciren devre elemanidir.

»Bir yondeki direnci ihmal edilebilecek kadar kiigtik, diger yondeki direncleri ise cok biiytik
olan elemanlardir.

»Direncin kiiciik oldugu yone “iletim yonu”, biiytiik oldugu yone “tikama yonii” denir.

»Diyot sembolii akim gecis yoniini gosteren bir ok seklindedir. Ayrica, diyotun uclar1 pozitif

(+) ve negatif (-) isaretleri ile de belirlenir. “+” uca anot, “-” uca katot denir.

»Diyotun anoduna, gerilim kaynaginin pozitif (+) kutbu, katoduna kaynagin negatif (-) kutbu
gelecek sekilde gerilim uygulandiginda diyot iletime gecer.

anot katod
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Diyot

»Yariiletkenlerin yapiminda kullanilan en c¢ok kullanilan
maddeler silikon ve germanyumdur.

»Bu maddeler saflastirtip etken maddeler eklendikten

sonra P tipi ve N tipi olarak iki farkl yari iletken madde
elde edilir.

»Temel anlamda diyot bir N ve bir P tipi yan iletkenin
aralarinda bir bariyer olacak sekilde yan yana
getirilmelerinden olusur.

»Diyotta p ve n tipi malzemeler arasinda diizlemsel
metaltirjik kontak da denen jonksiyon (eklem) vardir.

»(Calismas1  kutuplanmasina baglhh olarak wuzay yik
bolgesinin (SCR) genisleyip daralmasi prensibi tizeredir




Diyot

»Kaynagin pozitif ucu p tarafi kontagina negatif ucu da n tarafinin kontagina baglanirsa diyot

iletim yoninde kutuplanir ¢linkii uzay yik bolgesi en dar sekle gelmistir ve uygulanan
gerilim bu dar bolgenin gecilmesine yeterli bir esik gerilim degerini astigl zaman iletim
akimi [ ; akar.

» Ters kutuplanmasi halinde idealde diyotun akim iletmemesi gerekmektedir ¢iinkii uzay ytik
bolgesi cok biiyluyecektir acik devre karakteristigi gosterecektir, ancak ¢ok kiicuk (femto
Amper mertebesinde) bir sizinti akimi akar bu akima I, ters satiirasyon akimi denir.




Diyot

Diyot akiminin yontu ve akim-gerilim iliski denklemi ile asagida verilmistir.
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Parcali Lineer Diyot Modeli

Diyot karakteristik egrisine cizilen tegetlerle parcali lineer modellenir. Karakteristik
tegetleri incelenirse diyotun; gerilimi iletmeye basladig1 bir acma potansiyeline ve iletim
yonunde cizilen tegetin egimi kadar bir iletkenlige sahip oldugu goruliur. Diyotun iki
bacagina uygulanan gerilim farki esik geriliminden buyuk olursa diyot iletime gecer aksi
halde yani uygulanan gerilim esik geriliminden kiug¢iik veya ters kutuplanmis ise diyot

kesimdedir.
—n—I[— = ¢ -
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iletimdeki diyotun esdeder parcali lineer modeli.
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Kesimdeki diyotun esdeger modeli.




Zener Diyot

»Zener diyot, P ve N tipi yan iletken malzemelerden olusmus silikon yapilidir. Uclarina
uygulanan gerilimi sabit tutmaya yarayan diyotlardir.

»Devreye dogru yonde baglandigi zaman normal bir diyot gibi calisir. Ters yonde baglandigi
zaman ise kirilma gerilimine (zener gerilimine) kadar iletime ge¢mez, kirilma gerilimi
asildiginda ise akim gecirir ve iletime gecer. Ters gerilim kalkinca, zener diyot da normal
haline doner. Zener diyotlar ters polarlamada g¢alistiklari i¢in devreye ters baglanirlar. Zener

noktasi (kirilma gerilimi) degeri uUretim asamasinda katki maddesi miktar1 ayarlanarak
belirlenir.




Zener Diyot

»>lleri yonde polarlamali halde normal bir diyot gibi calisir.

»Ters polarlamali halde, belirli bir gerilimden (zener gerilimi) sonra iletime gecer.
»Ters gerilim kalkinca, zener diyot da normal haline doner.

»Devrelerde, ters yonde calisacak sekilde kullanilir.
anot katod
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Diyot ve Zener Karakteristikleri

DIYOT ZENER
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DENEYIN
YAPILISI

»Ders Kkitapgiginda yer alan, ders anlatiminda aktarilan ve
ders oOncesi arastirmalariniz ile edilen bilgiler
dogrultusunda foydeki bosluklar1 tamamlayiniz.

» Sekil 1 icin Silisyum diyot ile kurulan devre sonucunda
Tablo 1'i, Germanyum diyot ile kurulan devre sonucunda
Tablo 2’yi doldurunuz.

»Sekil 3 Zener diyot ile kurulan devre sonucunda Tablo 3l
doldurunuz.

»LED elemaninin esik gerilimini bulunuz.
> Istenilen karakteristikleri ¢iziniz.

»Sekil 4 ve Sekil 5 oOlciim diizeneklerini kullanarak
osiloskop ekraninda XY modda karakteristik grafiklerini
elde ediniz.



DENEYIN
YAPILISI

Diyot Karakteristigi
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DENEYIN
YAPILISI

Zener Diyot
Karakteristigi
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DENEYIN
YAPILISI

Karakteristik
Grafiklerin Cizilmesi
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YAPILISI

LED Esik Gerilimi
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Beklenen Sonuclar

DIYOT KARAKTERISTIGI ZENER KARAKTERISTIGI
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